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'PRESENTACION DEL GRUPO

Fecha de conformacion: 1993

Clasificacion en Colciencias: B1

Estudiantes de Doctorado

Estudiantes de Maestria
Estudiantes de Pregrado
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Formacion cientifico-académica de estudiantes,
asegurandonos de que éstos tengan independencia
para continuar extendiendo la investigacidon, sus
conocimientos y proyecciones en otras Instituciones,
la comunidad en general, las industrias 0 empresas

dentro y/o fuera del pais.

Vision
Convertir el grupo en un CENTRO de servicios y
asesorias, principalmente, en lo que se refiere a

software para grupos homologos y a la comunidad en
general
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AREAS DE TRABAJO

Area predominante: Fisica Teérica

Area Mayor: Materia Condensada

Area Menor: Sistemas de Baja Dimensionalidad (SBD)
Materiales: GaAs/GaAlAs; Ga,In, ,As/Ga, AlLAs; InAs/InP

La tecnologia actual, y en particular nuestro grupo, se
preocupan por la miniaturizacion, economia en la potencia
eléctrica y rapidez de respuesta de estos sistemas.

Entre otras actividades del grupo estan: a) formacion de
jovenes investigadores; b) investigacion basica; c¢)
dictar cursos teoricos, especialmente en Maestria y
Doctorado; d) elaborar proyectos de investigacion con

financiacion externa o interna.



Lineas de investigacion:

B Espectro de Excitones y Complejos

Espectros Electronicos de Impurezas
Fenomenos de Transporte en semiconductores
Fisica Computacional

Sistemas Fuertemente Correlacionados

Fortalezas del grupo:

B Elaboracion de software
B Formacion de jovenes investigadores
B Publicaciones
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Energy bands in (a) conductors, (b) semiconductors
& (c) insulators



Impurezas y complejos
exclitonicos
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August 15, 2002 issue of the journal
Nature
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Ohmic conductors have a linear relationship between voltage and current, but non-ohmic
conductors do not.
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The relationship between voltage and current for some components
{a) an ohmic resistor, {b) a non-ohmic light bulb, {c) a diode, (d) a thermistor
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Semiconductores
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Sistemas de Baja Dimensionalidad




31" :
s
D V74 O
©Zos LUahilcOos
2 .>.. Bl T T
| & % : i
S 5 |
[ ; BEE
15} T | _- ‘:
‘é’io: II./\ / _ E
LE: ¥ \ !.'I . : i
sF | o _ a
- / ] 0.2
WA I
A : I NN SR
8o o1 nlzolol4nl5gs 0 20 40 60 B8O

Valtage (V) z (nm)



http://grupocaos2007.brinkster.net/confina/confinamiento.htm
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http://www.dlepage.com/2013/04/17/the-detection-of-a-virus-with-a-microchip/
http://cqd.eecs.northwestern.edu/research/qwip.php
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p-Electrode

n-Electrode

p-GaN

p AIGaN
Zn-doped InGaN
nAGaN

n-GaN

GaN Buffer Layer

Sapphire Substrate

Estructura de un LED azul con una doble heterounion InGaN/AlGaN

PREMIO NOBEL 2014


http://losmundosdebrana.wordpress.com/2014/10/23/y-la-luz-azul-se-hizo-premio-nobel-de-fisica-2014/
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http://spie.org/Images/Graphics/Newsroom/Imported-2012/004313/004313_10_fig1.jpg

Nature Materials 3, 524 - 528 (2004)
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http://www.intechopen.com/source/html/8908/media/image8.jpg
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Felice Frankel

= Puntos Cuantices

Nanocrystals absorb
light then re-emit the

light in a different color
— the size of the

nanocrystal (at the
Angstrom scale)

determines the color

Six different quantum
dot solutions are shown
excited with a long

wave UV lamp


http://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=3274305_sensors-11-10624f1&req=4



http://people.virginia.edu/~jcb6t/Research/projects.htm
http://www.atip.org/atip-publications/atip-news/2006/4162-060616an-successful-self-assembly-of-double-nano-ring-by-nims.html
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Colalboradores




